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Description succincte :

Le laboratoire LEMEAMED s’intéresse a I'étude des propriétés de nouveaux matériaux ou dispositifs dont
I’émergence est due aux progres spectaculaires de la microélectronique moderne, ainsi qu’a I'amélioration sans
cesse croissante des techniques de dépdt des couches minces, en termes de reproductibilité et fiabilité. Diverses
applications sont envisagées dans le domaine médical ou celui de la biologie, notamment pour la détection et la
mesure au moyen de dispositifs adaptés. Les détecteurs et les biocapteurs sont actuellement constitués de
matériaux divers. Seulement, pour répondre aux exigences de la microélectronique qui imposent la
standardisation des procédés de fabrication, les matériaux issus de la filiere silicium sont privilégiés pour leur
compatibilité technologique, en termes d’intégration. De fagon générale, le choix des matériaux impliqués dans la
fabrication de cette catégorie de capteurs porte aussi bien sur des semiconducteurs que sur des films de nature
diélectrique, ainsi que des polymeres. Il s'agira, a titre d’exemple, de détecteurs de rayonnements en dosimétrie,
et aussi de capteurs chimiques permettant la mesure de la concentration d’ions alcalins dans des milieux
biologiques ou celle du taux d’humidité.

Par ailleurs, le laboratoire s’'intéresse également au développement d’algorithmes visant a maitriser des
phénomeénes physiques pouvant se produire au sein du matériau. La modélisation est en effet un outil
incontournable lorsqu’il s’agit de phénomenes complexes. Les propriétés de nouveaux matériaux et structures
adaptées aux besoins récents de la microélectronique visent a étre étudiés. L'intérét porté a ces matériaux et a ces
structures est principalement motivé d’une part par I'abaissement du prix de revient et d’autre part, par les
possibilités d’amélioration des performances des composants tels que les structures MOS, capteurs chimiques et
biologiques, photodétecteurs, etc. Dans cet objectif, et dans le domaine expérimental, des bancs de mesure,
d’étalonnage et de caractérisation pour semiconducteurs, et composants ont été montés et étre complétés. Des
modeles mathématiques vont étre développés par l'insertion de nouvelles méthodes dans le but de décrire et
maitriser les phénomeéenes complexes mis en jeu. Concernant le theme de la photodétection, les composants
doivent répondre aux exigences de l'industrie des circuits photoniques en tant que dispositifs intelligents
reconfigurables et commandables. L'utilisation de la chaine de transmission et de réception photonique intégrée
trouve son application dans plusieurs domaines. En plus du domaine des télécommunications, I'imagerie médicale
tire profit de toutes nouveautés technologiques. Nous nous intéressons également en détection photonique, aux
applications dans le domaine médical, au moyen de I'étude de détecteurs a base de semiconducteurs ou autres
dosimétres, en développant de nouveaux dispositifs de mesure de rayonnements ionisants. Parmi les applications
importantes développées par le laboratoire se trouve principalement le développement d’'une nouvelle génération
de capteurs dont I'étude est basée essentiellement sur la conception et la réalisation de capteurs biologiques. I
s'agira de prospecter également les potentialités offertes pour la détection de molécules biologiques et/ou
organiques au moyen de techniques de caractérisation de pointe comme la microbalance a quartz .
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